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kﬁ | CZUJNIKI
VIX indukcyjne i optyczne



SPIS TRESCI

strony

Czujniki indukcyjne DC 4 -18
@4 4

M5 4

6.5 4-5

M8 5-7

M12 7-10

M18 10-12

M30 12-14

prostokatne 15-17

Czujniki indukcyjne DC - dwuprzewodowe 18 - 19
M12 18

M18 19

M30 19

prostokatne 19

Czujniki indukcyjne AC - dwuprzewodowe 19 - 20
M12 19

M18 19-20

M30 20

prostokatne 20

Czujniki indukcyjne — wersja NAMUR 21-22
06.5 21

M8 21

M12 21

M18 21

M30 21

prostokatne 21-22

Czujniki fotoelektryczne 23 - 26
cylindryczne M18 23-25

prostokatne 26

Akcesoria 27
lustra 27

liczniki 27




Czujnik indukeyjny stuzy do wykrywania obiektéw metalowych. Dziata na zasadzie zmiany pola
elektromagnetycznego wskutek przemieszczania przewodnika metalicznego. W przewodniku
indukowane sg pragdy wirowe, ktore pobierajg energie z pola, zmniejszajgc jednoczesnie wysokosc
amplitudy drgan. Zmiana ta oceniana jest przez czujnik indukcyjny. W zaleznosci od konfiguraciji

i typu, czujniki indukcyjne posiadajg rozne obwody wyjsciowe zapewniajgce szeroki wybor sygnatow
uzytecznych.

WERSJA NAMUR WERSJA DC - tréjprzewodowa
1KQ
Pra d (m A) I:I O + brazowy + brazowy +
Jb 8.2Vdc 4 D czarmy 2 czamy
-o—to- I O- ’\-lgN/-’\?é niebieski — |5<N,P/'N°6 niebieski Z —
Przy wykryciu metalu | = 1 mA
czamy czamy
Nota 1: Czujnik moze by¢ zasilany =00~ | niebieski =0—to- | nicvieski
w zakresie 5 - 30 Vdc. NPNNCF————— — PNP NC -

brazowy

brazowy
+ e+

czarny czarny

E @::o- biaty @v-o- biaty
Dystans Sn (mm) NPNNO4NCf meviesi | PNPNONC Eﬁw —

WERSJA DC - dwuprzewodowa WERSJA AC - dwuprzewodowa

brazowy - / + brazowy _ / + [ brazowy B [ brazowy B

U U ~ —~
=0—=0~ | niebieski -0—to- | nievieski -0—=0- | niebieski —o—*to- | niebieski

NO 4m_ + / - NC + / - NO N NC N

materiat zasieg

Stal ST-37 1 x 8Sn
Stal nierdzewna 0,9 x Sn
Mosigdz 0,5 x Sn
Aluminium 0,4 x Sn
Miedz 0.4 x Sn

Czujnik fotoelektryczny informuje o detekcji obiektow znajdujgcych sie w zasiegu optycznym.
Reaguje na zmiane intensywnosci docierajgcego do niego strumienia Swiatta widzialnego badz
podczerwonego. Odbicie wigzki moze by¢ bezposrednie od obiektu, od lustra (réwniez z polaryzacja)
lub w uktadzie nadajnik — odbiornik. Obwody wyj$ciowe zapewniajgce wybor sygnatow uzytecznych
zalezg od typu i konfiguracji czujnika.

FT18EL-FT13 D.C. FT18 A.C. FT18M-FTQ D.C. FTQ - z wyj. przekaznikowym
brazowy + brazowy brazowy + brazowy
bialy - NO @\NC L PNP | oay - RELAYOFF loey
N N.C @ czarny —~ N NC q czerwony
P N P czarmy INI czarny INI = Vdc/ac
N N.O —0— o— o N N.O. | czamy
niebieski _ NO niebieski N P N |__niebieski _ OFF ON niebieski
brazowy + brazowy L1 brazowy + brazowy
bialy N O g == NPN | ey o RELAYON _ [ ba
N P N A} N.C. @ czarny ~ I\ N.C. czerwony
czarny INI N.O ) czarny K. N.O. dw" Vdc/ac
niebieski - _ NC niebieski N P N |__niebieski - _ OFF = ON niebieski
brazowy + brazowy 1 brazowy + brazowy
EMITTER EMITTER —~ EMITIER EMITTER
10 =30 | tylko dla FT18EL 20 =250 10 +30 12 +240 Vdc/ac
Vde niebieski _ Vac niebieski N Vde niebieski Vdc /Vac | niebieski




Czoto o _g =
E=| £ S - £
qu_e ! = § E g § Wymiary § % é § Oznaczenie
czu1n|ka £ _§ =5 % g 5 N g producenta
|88 ° : :
&
@4 mm obudowa normalna
145000003 NPN NO - S14.C 0.8 NPN NO
45000001 | | RN NC , 6+30 | 3014mme | | S COBNPNNG
145000007 PNP NO B ‘ vbe 2m SI4 C 0.8 PNP NO
145000005 PNP NC S14.C 0.8 PNP NC
145000004 NPN NO = S14.C 0.8 NPN NO H1
145000002 NPN NC - 6o30| | SMC0.8NPN NG H
asooooos |~ "0 | pweno || { VDG 1@3 SI4 C 0.8 PNP NO H1
145000006 PNP NC * | S14 C 0.8 PNP NC H1
M5 x 1 obudowa normalna
145000011 NPN NO 2 SI5 C 0.8 NPN NO
45000009 | | NPNKC rf ifD 630 | 3014mm | S5 COSNPNRC
145000015 PNP NO W4 vbe 2m 815 C 0.8 PNP NO
145000013 PNP NC CR— SI5 C 0.8 PNP NC
145000012 NPN NO " 815 C 0.8 NPN NO H1
e I NC o — 630 @3 .. | SI5C0.8NPN NC H
145000016 PNPNO | i fuii vbe SI5 C 0.8 PNP NO H1
145000014 PNP NC | ® | SI5.C 0.8 PNP NC H1
@ 6,5mm obudowa krotka
165000040 NPN NO - S16.5 DC2 NPN NO S
165000036 | s NPN NC | ﬁﬂ.ﬁ 6+30 | H014mme | | SIB5DCZNPNNCS
165000048 PNP NO . | vbe 2m S16.5DC2 PNPNO S
165000044 PNP NC S16.5 DC2 PNP NC S
165000039 NPN NO 5 S16.5 DC2 NPN NO H1 S
65000035 | | NPNNG | | % 6-30 | SI6.5DC2 NPN NG H1 S
165000047 PNPNO | | Bl | voc 1@3 S16.5 DC2 PNP NO H1 S
165000043 PNP NC = ! S16.5 DC2 PNP NC H1 S

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,
informujacq o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

2000

<3

150 (145) / 200 (165)

< 1.4 (145) / < 1.8 (165)

25 - +70




Czoto o _g =
= = s — 2
Model | . | § § E g ot 8 £ E Oznaczenie
czujnika % _§ g E % ymiary § é g g producenta
Sl R|a = g g
&
@ 6,5 mm obudowa normalna
165000052 NPN NO o S16.5 DCE3 NPN NO S
165000050 o1 NPN NC g ﬁﬂ_f 5+30 | 30.14mme |, SIBSDCE3NPNNCS
165000056 PNPNO ||| N | vbe 2m S16.5 DCE3 PNP NO S
165000054 PNP NC S16.5 DCE3 PNP NC S
165000051 NPN NO 3 | SI6.5 DCE3 NPN NO H1 S
65000049 | , | NPNNC | 6+ 30 : .| SI6.5DCE3NPNNC H1 8
165000055 ) PNPNO | L ﬁﬂﬂ VDG 1@3 5165 DCE3 PNP NO H1 S
165000053 PNPNC |2 ‘ - ‘ S16.5 DCE3 PNP NC H1 S
2 6,5 mm obudowa dtuga
165000037 NPN NO - S16.5 DC2 NPN NO
165000083 | s NPN NC | ﬁ”-r 6+30 | BO.14mM | oo S16.5 DC2 NPN NC
165000045 PNP NO . | vbe 2m $16.5 DC2 PNP NO
165000041 PNP NC S16.5 DC2 PNP NC
165000038 NPN NO " S16.5 DC2 NPN NO H1
165000034 NPN NC = 6 = 30 3 .. | 516.5DC2 NPN NC H
esooo0ds | C pweno vDC 1@3 5165 DC2 PNP NO H1
165000042 PNP NC 5 ‘ S16.5 DC2 PNP NC H1
M8 x 1 obudowa krotka
108000014 NPN NO 2 SI8C1NPNNO S
108000007 | Ui NPN NC o = 6+30 | B.14mme |, SBCTNPNNCS
108000029 PNP NO Rﬁ@@m vbe 2m SI8 C1PNPNO'S
108000023 PNP NC M SI8 C1 PNPNC S
108000012 NPN NO ﬁ o SI8 C1 NPN NO H1 S
108000005 | NPN NC MEM 6 = 30 : .. |SIBCINPNNCHIS
108000027 Y e Jm%ltp | VvDe 1@3 SI8 C1 PNP NO H1 S
108000021 PNP NC 4 SI8 C1 PNP NC H1 S

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,

informujacq o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalnosé %Sn | Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC Temp. pracy °C

<10

2000

<3 200

<18

9295 = +70




Czoto o P =
'§ S, E = g
%] -— = [(X) ‘P P
Model e § E £ S Wymiary § % % § Oznaczenie
= = Rt T (7]
czujnika | £ | 8 |=5| S g 55 | g producenta
= é e = =z x 2
Rz L 2
(7]
M8 x 1 obudowa krotka
108000073 NPN NO ﬁ SI8 DC2 NPN NO S
LED
108000066 | ol NPN NC P 630 | 3014 | oo SI8 DC2 NPN NC S
108000087 PNP NO | \;““H* vDC 2m SI8 DC2 PNP NO S
108000080 PNP NC 3 SI8 DC2 PNP NC S
108000071 NPN NO 26 - SI8DC2 NPN NO H1 S
x4
108000064 sl NPN NC ﬁ 6 = 30 - .. |SIBDC2NPNNCH1S
108000085 PNP NO ﬂl‘@l@@ ’ VDC ‘@3 S18 DC2 PNP NO H1 S
108000078 PNP NC s ‘ SI8 DC2 PNP NC H1 S
108000069 NPN NO 2 . SIBDC2NPNNOH S
108000062 sl NPN NC el LI 630 |, 2| .. |SIBDC2NPNNCHS
108000083 PNP NO J“W“[Tu’ml - VDC SI8DC2 PNPNOH S
108000076 PNP NC 49 | 2 SIBDC2PNPNCH S
108000093 NPN NO ﬁ = SI8 DCE3 NPN NO S
108000090 y 5 NPN NC 630 | 3014 | oo SI8 DCE3 NPN NC S
108000099 PNP NO {P&R@l@ ) ‘ vDC 2m SI8 DCE3 PNP NO S
108000096 PNP NC 5 3 | SI8 DCE3 PNP NC S
108000092 NPN NO 28 s SI8 DCE3 NPN NO H1 S
108000089 y 5 NPN NC 6 = 30 : SI8 DCE3 NPN NC H1 S
- \ A . *x
108000098 PNP NO gm@ti@“ 0\ VDC ‘@3 SI8 DCE3 PNP NO H1 S
108000095 PNP NC 5| aa ‘ SI8 DCE3 PNP NC H1 S
M8 x1 obudowa dtuga
108000008 NPN NO w2 SI8 C1 NPN NO
LED
108000001 A NPN NC I ,lémumuuf [ 6 = 30 | 3x0.14 mm2 5 SI8 C1 NPN NC
108000024 ' PNP NO S Al ‘ vDC 2m SI8 C1 PNP NO
108000017 PNP NC = | SI8 C1 PNP NC
108000011 NPN NO a2 SI8 C1 NPN NO H1
LED X 4
108000004 NPN NC oA U 1 6=30 4 SI8 C1 NPN NC H1
- v 15 ALV LAY ! : P67
108000030 PNP NO G SIEEE | voc 1@3 S18 G1 PNP NO Hf1
108000020 PNP NC & | SI8 C1 PNP NC H1

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,
informujacq o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

2000

<3

200

<18

9295 = +70




Czofo o P =
E S, E = g
1] -— = [X) ‘B — [T)
qu_e | 4 S |5 g g Wymiary N 2 = g Oznaczenie
czujnika | £ | 8 |=5| S g 55 | g producenta
= é e = =z x 2
Rz L 2
(7]
M8 x 1 obudowa dtuga
108000009 NPN NO % A SI8 C1 NPN NO H
LEDx 4
108000002 NPN NC N 6 = 30 SI8 C1 NPN NG H
- (4 1.5 MMMV AW : 1 3| **
108000025 PNP NO LI o vDC SI8 C1 PNP NO H
108000018 PNP NC & 2 SI8 C1 PNP NC H
108000067 NPN NO @ SI8 DC2 NPN NO
LED
108000060 I NPN NC NoWolm— E 6 = 30 | 3x0.14 mm2 - S18 DC2 NPN NC
108000081 PNP NO LI LA vDC 2m SI8 DC2 PNP NO
108000074 PNP NC = SI8 DC2 PNP NC
108000070 NPN NO a2 S8 DC2 NPN NO H1
108000063 NPN NC oA L ges0| A 518 DC2 NPN NC H1
- %4 2 AL\ LN/ LALARA AR . 1 3 *x
108000084 PNP NO IS LIS Y vDC S8 DC2 PNP NO H1
108000077 PNP NC o ‘ S8 DC2 PNP NC H1
108000068 NPN NO % A SI8 DC2 NPN NO H
LED x 4
108000061 NPN NC oo 630 4| uu | SIBDC2NPNNCH
108000082 | V]2 PNP NO ‘\\W‘l*‘m*\\jﬁ :ﬂ’] vDC SI8 DC2 PNP NO H
108000075 PNP NC B2 2 SI8 DC2 PNP NC H
108000072 NPN NO % - SI8 DC2 NPN NO K
LED
108000065 | sl NPN NC e ( 7 630 | CS)] 2| 165 SI18 DC2 NPN NC K
108000086 PNP NO R vDC L SI8 DC2 PNP NO K
108000079 PNP NC & 3 SI8 DC2 PNP NC K
Mi12x1 obudowa krotka
112000044 NPN NO ﬁ SI12 C2NPNNO S
112000036 | ; NPN NC P‘“ ﬁ\ﬁ\“m 10=30 | 3x0.25 mm? . SIH2 C2 NPN NO S
112000067 PNP NO s vbe 2m SH2C2PNPNO S
112000059 PNP NC a SI12 C2 PNP NC S
112000040 NPN NO ﬁ y SIH2 C2NPNNOH S
112000032 NPN NC 0.0 o . SIH2 C2NPNNOH S
_ vl o2 il et 10+30 | 3| *x
112000063 PNP NO ML= vDe SH2C2PNPNOH S
112000055 PNP NC s 2 SIH2C2PNPNCH S

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosigdzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

2000 (M8) / 1000 (M12)

<3

200

<18

9295 = +70




Czoto o _g 3
o |5=| £ S| 5 |2
M(?d_lﬂ e § E g g Wymlary E % % g Ozn:czenie
czujnika % g s& E § g8 |2 producenta
g |& S )
M12x 1 obudowa krotka
112000091 NPN NO ﬁ SI12 CE4 NPNNO S
12000083 | | || NPNNC i T 10+30 | 3x0.25mme | .| SI12CE4NPNNCS
112000113 PNP NO "‘“U u\*‘\*\l;‘E VDC 2m SI12 CE4 PNP NO S
112000105 PNP NC o SI12 CE4 PNP NC S
112000087 NPN NO ﬁ \EDxa A SI2 CE4ANPNNOH S
112000179 | NPN NC T 10+30 | 5| we |S2CE4NPNNCHS
112000109 V10 eweno ““u u“‘“ il vbe SI2 CE4PNPNOH S
112000101 PNP NC B s 2 SI12 CE4PNPNCH 'S
112000125 NPN NO SI12DC4 NPNNO S
112000121 NPN NC ﬁ 3X0.§5 M | g | SI12DC4NPNNCSS
112000133 PNP NO o¥e 10=30 m S112DC4 PNP NO S
2000130 |~ Y Y T ewee Hﬁ;m VDC S112 DC4 PNP NC S
112000128 NPN NO + NC . p02s M| o S12 DC4 NPN NO+NC S
112000139 PNP NO + NC 2m SI12 DC4 PNP NO+NC S
M12x 1 obudowa krotka
112000124 NPN NO S112DC4 NPNNOH S
112000122 NPN NC ﬂ . SI2DC4 NPNNCH 'S
112000132 | ||| PNPNO ““‘mﬂd“““{'l‘“‘“ 1030 1@3 .. | SI12DC4PNPNOH S
112000129 PNP NC U=l vbe SI12DC4PNPNCH S
112000127 NPNNO + NC 45 2 SI12 DC4 NPN NO+NC H S
112000138 PNP NO + NC SI12 DC4 PNP NO+NCH S
112000144 NPN NO ﬁ S112 DCE§ NPN NO S
112000142 vl 5 NPN NC H“Bj‘ mﬂ“mag 10=30 | 3x0.14 mm2 P67 SI12 DCE8 NPN NC S
112000151 PNP NO gy vbe 2m SI112 DCE8 PNP NO S
112000148 PNP NC la “ SI12 DCE8 PNP NC S
112000145 NPN NO ﬁ y SI12 DCE8 NPN NO HS
2000140 | | | NPNNG b 1030 1@3 .. | S12.DCE8 NPN NC HS
112000149 PNP NO AU Ve SI12 DCE8 PNP NO HS
112000146 PNP NC B s 2 SI12 DCE8 PNP NC HS

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosigdzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000 (Sn=4) / 600 (Sn=8)

<3

200

<18

9295 = +70




Czoto o _g =
'§ S E = g
2 SE & [z se N ;
| B E|SE| E SRR (B e
czujnika) = | 2185 2 g | 25 |3
s |3 g S
N = a
Mi12x1 obudowa dtuga
112000038 NPN NO SI12 C2 NPN NO
112000030 NPN NC przewod: SI12 C2 NPN NC
3x0.25 mm?
112000061 ) PNP NO 10-30 5m - SI12 C2 PNP NO
112000053 | ~ | ¥ PNP NC ' VDC SI12 G2 PNP NC
112000047 NPN NO + NC ‘ L ‘ przewod: SI12 C2 NPN NO + NC
4x0.25 mm?
112000071 PNP NO + NC om SI12 G2 PNP NO + NC
112000039 NPN NO SI12 C2 NPN NO H
112000031 NPN NC . SI12 C2 NPNNC H
112000062 oo PNP NO 10+30 | 5| 4 S12C2PNPNOH
112000054 PNP NC ' VDC SI12 G2 PNP NC H
112000048 NPN NO + NC ‘ 6 1 2 S112 C2 NPN NO+NC H
112000072 PNP NO + NC SI12 G2 PNP NO+NC H
112000042 NPN NO SI12 G2 NPN NO K
112000034 NPN NC - SI12 G2 NPN NC K
112000065 PNP NO 10+30 - SI12 G2 PNP NO K
- v | 2 1{[O] |2 P65
112000057 PNP NC | VDG o SI12 G2 PNP NC K
112000050 NPN NO + NC ‘ o i 3 SI112 G2 NPN NO+NC K
112000074 PNP NO + NC SI12 G2 PNP NO+NC K
112000085 NPN NO SI12 CE4 NPN NO
112000077 NPN NC a2 - 3962§;V0d1 . SI12 CE4 NPN NC
XU. mm
112000107 PNP NO - 10230 om SI12 CE4 PNP NO
- LAl i
112000009 | ¥ 4 1 PNPNC g e P67 s112 CE4 PNP NG
112000093 NPN NO + NC 14 6t ‘ przewod: SI12 CE4 NPN NO+NC
4x0.25 mm?
112000115 PNP NO + NC om SI12 CE4 PNP NO-+NC
112000086 NPN NO SI12 CE4 NPN NO H
112000078 NPN NC . SI12 CE4 NPN NC H
112000108 o PNP NO 10+30 | 5|« S2CE4PNPNOH
112000100 PNP NC ‘ - VDC SI12 CE4 PNP NC H
112000094 NPN NO + NC : % ‘ 2 SI12 CE4 NPN NO+NC H
112000116 PNP NO + NC SI12 CE4 PNP NO+NC H

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z niklowanego mosiadzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000

<3

200

<18

9295 = +70




Czoto o _g =
'§ ) E = g
2 SE & [z se N ;
qu_e | 2| E|EE = Wymiary N £z & Oznaczenie
czu1n|ka £ 8|=s= ] 3 = N 2 producenta
3 % :9;’ « E g S = _g
Rz L 2
(7]
Mi12x1 obudowa dtuga
112000089 NPN NO SI12 CE4 NPN NO K
112000081 NPN NC . SI12 CE4 NPN NC K
112000111 . PNP NO 1030 ECSDZI s SI12 CE4 PNP NO K
v - 1 2
112000103 PNP NC vDC |_| SI12 CE4 PNP NC K
112000096 NPN NO + NG 8 SI12 CE4 NPN NO+NC K
112000118 PNP NO + NC SI12 CE4 PNP NO+NC K
M18 x 1 obudowa krotka
118000041 NPN NO ﬁ SI18 C5 NPNNO S
LED
118000034 | s NPN NC WMMHL 1030 3035 mt | o SI18 C5 NPNNC S
118000061 PNP NO HIHll™ vbe 2m SH8C5PNPNO S
118000054 PNP NC a7 SI18 C5 PNP NC S
118000038 NPN NO ﬂ , S8 C5NPNNOH S
LED x 4
118000031 | s NPN NC W@NMH{EW ) 10230 2| .. STBCSNPNNGHS
118000058 PNP NO I vbe SHBC5PNPNOH S
2
118000051 PNP NC —J S8 C5PNPNCH S
118000115 NPN NO SI18DCS NPNNO S
118000113 NPN NC 340,25 mm? SI18 DC8 NPN NC S
118000121 . PNP NO 1030 2m o7 SI18 DCS PNP NO S
- | v
118000119 PNP NC VDG SI18 DC8 PNP NC S
118000116 NPN NO + NC a7 4x0.25 mm?2 SI18 DC8 NPN NO+NC S
118000123 PNP NO + NC 2m SI18 DC8 PNP NO+NC S
118000114 NPN NO SI18DCS NPNNOH S
118000112 NPN NC \ SI18 DC8 NPNNCH S
118000120 . PNP NO 10:30 \ SI18DCS PNPNOH S
_ v **
118000118 PNP NC vDC SI18DC8 PNPNCH S
2
18000117 NPN NO + NC 51 SI18 DC8 NPN NO+NC H S
118000122 PNP NO + NC S118 DC8 PNP NO+NC H'S

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosigdzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$é %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000 (Sn=4 i 5) / 400 (Sn=8)

<3

200

<18

9295 = +70




Czoto o _‘_g =
g s, S - 2
(-} — = [X) 'a — S
Model 2 § E E. E Wymiary E % % § Oznaczenie
czujnika| £ | & (=5 = g SE | g producenta
e 3|8 = =z x 2
S |5 S S
= t7)
M18 x 1 obudowa krotka
118000130 NPN NO + NC 1030 | 34095 , SIH8 DCE 16 NPN NO + NC S
= XU. mm
v |- 16 Voe o IP67
118000136 PNP NO + NC SI18 DCE 16 PNP NO + NC S
118000129 NPN NO + NC e 4 SI18 DCE 16 NPN NO + NCH S
118000135 PNP NO + NC > SI18 DCE 16 PNPNO + NCH S
M18x 1 obudowa dtuga
118000036 NPN NO SI118 C5 NPN NO
118000029 NPN NC 340,25 mm?2 SI18 C5 NPN NC
118000056 . PNP NO 1030 2m . SI18 C5 PNP NO
- |V == ' IP67
118000049 PNP NC ‘ vDC SI18 C5 PNP NC
118000043 NPN NO + NC s ‘ 4%0.25 mm2 SI18 C5 NPN NO + NC
118000064 PNP NO + NC 2m SI18 C5 PNP NO + NC
118000037 NPN NO SI118 C5 NPN NO H
118000030 NPN NC a . SI118 C5 NPN NC H
118000057 . PNP NO 10230 | \ SI18 C5 PNP NO H
_ ‘/ B *%
118000050 PNP NC vDC SI118 C5 PNP NC H
2
118000044 NPN NO + NG 65 SI18 C5 NPN NO + NC H
118000065 PNP NO + NC SI18 C5 PNP NO + NC H
M18 x 1 obudowa dtuga
118000039 NPN NO SI118 C5 NPN NO K
118000032 NPN NC . SI118 C5 NPN NO K
118000059 PNP NO ( 1030 — SI18 C5 PNP NO K
~ v | 5 W | ~UV I LOT|2] P65
118000052 PNP NC | vDC L SI18 C5 PNP NC K
118000046 NPN NO + NG ‘ 65 ‘ 8 SI118 G5 NPN NO-+NC K
118000067 PNP NO + NC SI18 C5 PNP NO+NC K

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikdw wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosigdzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz
diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000 (Sn=>5) / 200 (Sn=16)

<3

200

<18

25 - +70




Czoto o < (T
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Model | . | § § E g - & £S E Oznaczenie
czujnika | £ -§ ..E s = ymiaty g é 4 c producenta
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M18x 1 obudowa dtuga
118000077 NPN NO SI18 CE8 NPN NO
118000070 NPN NC 340.25 mim? SI18 CE8 NPN NC
118000097 PNP NO j0-30 | @M SI18 CE8 PNP NO
nsoooos0 | ¥ | " ° PNP NC vbe ot SI18 CE8 PNP NC
118000084 NPNNO + NG | .75 0 150.25 mim? SI18 CE8 NPN NO + NC
118000104 PNP NO + NG 2m S118 CE8 PNP NO + NC
118000078 NPN NO SI18 CE8 NPN NO H
118000071 NPN NC 4 \ SI18 CE8 NPN NC H
18000096 | || | PNPNO 1030 1@3 ., | SI18CEBPNPNOH
118000091 PNP NC VDG SI118 CE8 PNP NC H
118000085 NP NO + NC s 6s ? S118 CE8 NPN NO + NC H
118000105 PNP NO + NC 5118 CE8 PNP NO + NC H
118000080 NPN NO SI18 CE8 NPN NO K
118000073 NPN NC N SI18 CE8 NPN NC K
18000100 | PNPNO 1030 2 g | S8 CE8 PP NOK
118000093 PNP NC vbe L SI18 CE8 PNP NC K
118000087 NPNNO + NG | 175 65 ‘ ® SI18 CE8 NPN NO + NC K
118000107 PNP NO + NC SI18 CES PNP NO + NCK
M30x1,5 obudowa krotka
130000038 NPN NO SI30 C10 NPN NO S
130000031 | 2o NPN NC 1030 | 3035 mm* | | SSOCIONPNNCS
130000056 PNP NO vbe 2m SI30 C10 PNP NO S
130000050 PNP NC SI30 C10 PNP NC S
130000035 NPN NO , SI30 C1IONPNNOH S
50000028 || | NPNNC 10-30 1@3 . |SI30C1ONPNNGHS
130000053 PNP NO vbe SI30 C10PNPNOH S
130000047 PNP NC : SI30 C10PNPNC H S

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikéw wykonana z niklowanego mosiadzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujgcg o stanie pracy urzgdzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napiecia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000 (Sn=8) / 300 (Sn=10)

<3

200

<18

25 - +70




Czofo o _‘_g =
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Model | ¢ 2182 & Wymiary s | §3 | 5| e
Cczujnika § E ..E & n_°. % S = g
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M30x1,5 obudowa krotka
130000101 NPN NO SI30 DC15 NPN NO S
130000099 NPN NC 3x0.25 mm? SI30 DC15 NPN NC S
130000107 PNP NO 1030 2m SI30 DC15 PNP NO S
- | Vv 15 VbC P67
130000105 PNP NC SI30 DC15PNP NC S
130000103 NP NO + NG o 440.95 mm? $130 D15 NPN NO+NC
130000109 PNP NO + NC 2m SI30 DC15 PNP NO+NC S
130000100 NPN NO SIS0 DC15NPNNOH S
130000098 NPN NC SI30 DC15 NPNNC H S
4
130000106 PNP NO 1030 SI30 DC15PNPNOH S
- v 15 : 1 3 *%
130000104 PNP NC vDC SI30 DC15PNPNCH S
2
130000102 NPN NO + NC SI30 DC15 NPN NO+NC HS
130000108 PNP NO + NC SI30 DC15 PNP NO+NC HS
130000115 NPN NO + NC SI30 DCE20 NPN NO+NC S
- 2
v -2 13580 PO M pg7
130000121 PNP NO + NC SI30 DCE20 PNP NO+NC S
130000114 NPN NO + NC 2 5130 DCE20 NPN NO+NC H §
- v | 2 “\)/530 1@3 *x
130000120 PNP NO + NC 5 SI30DCE20 PNP NO+NC H S
M30x1,5 obudowa dtuga
130000032 NPN NO SI30 C10 NPN NO
130000026 NPN NC 3%0.35 mim? $I30 C10 NPN NC
130000051 PNP NO 1030 2™ $I30 C10 PNP NO
- |V 10 1 VIjC P67
130000045 PNP NC SI30 C10 PNP NC
130000039 NP NO + NG u | 44095 mm? $I30 C10 NPN NO + NC
130000057 PNPNO + NG 2m SI30 C10 PNP NO + NC

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego zfacza

Obudowa czujnikéw wykonana z niklowanego mosiadzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujgcg o stanie pracy urzgdzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napiecia VDC

Temp. pracy °C

<10

300 (Sn=10) / 200 (Sn=15 i 20)

<3

200

<18

25 - +70
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M30x1,5 obudowa dtuga
130000034 NPN NO SI30 C10 NPN NO H
130000027 NPN NC A SI30 C10 NPN NC H
30000052 | | PNPNO 1030 1@3 .. | SI30C10 PNP NO H
130000046 PNP NC VDC SI30 C10 PNP NC H
130000040 NPN NO + NC \ o 2 S130 C10 NPN NO+NC H
130000058 PNP NO + NG SI30 C10 PNP NO+NC H
130000036 NPN NO SI30 C10 NPN NO K
130000029 NPN NC = SI30 10 NPN NC K
130000054 | o110 PNP NO 10+30 | 2 P65 SI30 C10 PNP NO K
130000048 PNP NC VDC — SI30 C10 PNP NC K
130000042 PO AN | | e | 3 $130 C10 NPN NO+NC K
130000060 PNP NO + NG SI30 C10 PNP NO+NC K
130000069 NPN NO SI30 CE15 NPN NO
130000063 NPN NC T—T 3x0.35 mm? SI30 CE15 NPN NC
130000087 PNP NO THIM 1030 2m SI30 CE15 PNP NO
sooooost | | T 1 10 | e e T VDO P87 $130 GE15 PP NG
130000075 NPNNO +NC | | s | . 450 25 mim? SI30 CE15 NPN NO+NC
130000093 PNP NO + NC 2m SI30 CE15 PNP NO+NC
130000070 NPN NO SI30 CE15 NPN NO H
130000064 NPN NC o ) 130 CE15 NPN NC H
30000088 | | PNPNO AT gm 10-30 1@3 .. | SI30 CE15 PNP NO H
130000082 PNP NC L VDC SI30 CE15 PNP NC H
130000076 NPNNO+NC | | s | o 2 $I30 CE15 NPN NO+NC H
130000094 PNP NO + NC SI130 CE15 PNP NO+NC H
130000072 NPN NO SI30 CE15 NPN NO K
130000066 NPN NC = SI30 CE15 NPN NC K
130000090 ol s PNP NO 10+30 |, 2 - SI30 CE15 PNP NO K
130000084 PNP NC VDC _ SI30 CE15 PNP NC K
130000078 NPN NO + NC 15 \ o ‘ 3 SI130 CE15 NPN NO+NC K
130000096 PNP NO + NC SI130 CE15 PNP NO+NC K

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztacza

oraz diode LED, informujgcg o stanie pracy urzgdzenia.

Obudowa czujnikéw wykonana z niklowanego mosiadzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

300

<3 200

<18

25 - +70
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SIPA8 obudowa prostokatna
SIP000021 NPN NO SIPA8 C2 NPN NO
SIP000023 NPN NC 6 = 30 | 3x0.14 mm2 SIPA8 C2 NPN NC

- |V 2 VbC '2 IP67
SIP000025 PNP NO m SIPA8 C2 PNP NO
SIP000029 PNP NC SIPA8 C2 PNP NC
SIP000022 NPN NO SIPA8 G2 NPN NO H1
SIP000024 NPN NC 6 = 30 4 SIPA8 G2 NPN NC H1
|V 2 VDC ‘@3 ”
SIP000028 PNP NO SIPA8 G2 PNP NO H1
SIP000030 PNP NC SIPA8 C2 PNP NC H1

SIPC8 obudowa prostokatna
SIP000031 NPN NO SIPC8 C2 NPN NO
SIP000033 NPN NC 6 = 30 | 3x0.14 mm2 SIPC8 C2 NPN NC

- |V 2 VbC '2 IP67
SIP000035 PNP NO m SIPC8 C2 PNP NO
SIP000037 PNP NC SIPC8 C2 PNP NC
SIP000032 NPN NO SIPC8 C2 NPN NO H1
SIP000034 NPN NC 6 = 30 : SIPC8 C2 NPN NC H1
ik RN
SIP000036 PNP NO vbe SIPC8 G2 PNP NO H1
SIP000038 PNP NC SIPC8 C2 PNP NC H1

SIP10 obudowa prostokatna
SIP000072 NPN NO SIP10 C2 NPN NO
SIP000074 NPN NC 6 = 30 | 3x0.14 mm2 SIP10 C2 NPN NC

- |V 2 VbC '2 IP67
SIP000076 PNP NO m SIP10 C2 PNP NO
SIP000078 PNP NC SIP10 C2 PNP NC
SIP000073 NPN NO SIP10 G2 NPN NO H1
SIP000075 NPN NC 6= 30 4 SIP10 C2 NPN NC H1
- v 2 vDC ‘@3 **
SIP000077 PNP NO SIP10 G2 PNP NO H1
SIP000079 PNP NC SIP10 C2 PNP NC H1

** - stopien szczelnoSci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z anodyzowanego aluminium lub tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie
przeciwzwarciowe oraz diodg LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn Czest. przetaczania Hz Powtarzalnosé %Sn | Maks. prad wyj. mA Spadek napigcia VDC Temp. pracy °C

<10 2000 (SIP8) / 1000 (SIP10) <3 200 <18 25 + +70
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g |~ = 2
(7]
SIP12 obudowa prostokatna
SIP000060 NPN NO + NC 1030 SIP12 G2 NPN NO+NC
- | v 2 -
VDC
SIP000062 PNP NO + NC przewod: P67 SIP12 G2 PNP NO+NC
4x0.25 mm?
SIP000061 NPN NO + N 10230 2m SIP12 CE4 NPN NO+NC
vi|-| 4 o
VDC
SIP000063 PNP NO + NC SIP12 CE4 PNP NO+NC
SIP000045 NPN NO SIP12 C2 NPN NO H1
SIP000049 o1 s NPN NC 10+30 . ., | SIP12C2 NPN NC H1
SIP000053 PNP NO VDG 1@3 SIP12 G2 PNP NO H1
SIP000057 PNP NC SIP12 C2 PNP NC H1
SIP000047 NPN NO SIP12 CE4 NPN NO H1
SIP000051 y 4 | NPNNC 10=30 : SIP12 CE4 NPN NC H1
— 1 3 *%*
SIP000055 PNP NO VDG @ SIP12 CE4 PNP NO H1
SIP000059 PNP NC SIP12 CE4 PNP NC H1
SIP17 obudowa prostokatna
SIP000004 NPN NO SIP17 CE5 NPN NO H1
SIP000008 NPNNC | ==y ez | @) @ SIP17 CE5 NPN NC H1
: ’ 1 3 **k
SIP000012 PNP NO ‘ N SIP17 CE5 PNP NO H1
vi- 5 g 10+30
SIP000016 PNP NC i VDC SIP17 CE5 PNP NC H1
SIP000018 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 P67 SIP17 GE5 NPN NO + NC
SIP000020 PNP NO + NC 2m SIP17 CE5 PNP NO + NC
SIP25 obudowa prostokatna
SIP0065 NPN NO SIP25 C5 NPN NO H1
SIP00G6 NPNNG | 2=y i[O 4 SIP25 C5 NPN NC Hf
2 1 3 | **
SIP0068 PNP NO ‘ 1 ? 1030 @ SIP25 C5 PNP NO H!
- | v 5 | B g = -
SIP0071 PNP NG ? 4| ole vDe SIP25 C5 PNP NC H1
SIP0069 NPNNO+NC | ¢ WD B 4025 M’ | oo §IP25 C5 NPN NO + NC
SIP0070 PNP NO + NC 2m SIP25 C5 PNP NO + NC

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztgcza

Obudowa czujnikow wykonana z anodyzowanego aluminium lub tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie
przeciwzwarciowe oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn Czest. przetaczania Hz | Powtarzalnosé %Sn | Maks. prad wyj. mA Spadek napigcia VDC Temp. pracy °C

<10 1000 <3 200 <138 25 + +70
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SIP40 obudowa prostokatna
SIP000096 NPN NO + NC SIP40 C15 NPN NO + NC
- v | 15 =
SIP000102 PNP NO + NC ) —_ SIP40 C15 PNP NO + NC
1(\)/635 ] . IP67
SIP000099 NPN NO + NC o SIP40 CE20 NPN NO+NC
vV | - 20 3
SIP000105 PNP NO + NC SIP40 CE20 PNP NO+NC
SIP000094 NPN NO + NC SIP40 C15 NPN NO+NC K
- |\v | 15 -
SIP000100 PNP NO + NC 1055 — SIP40 C15 PNP NO+NC K
VbC 11[O]|2 IP65
SIP000098 NPN NO + NC J SIP40 CE20 NPN NO+NC K
v | - 20 3
SIP000104 PNP NO + NC SIP40 CE20 PNP NO+NC K
S1080 obudowa prostokatna
SIP000112 NPN NO + NC SIQ 80 CE50 NPN NO+NC
2
- | v [10+60 4"0'3‘?]1 MM | 1pg7
SIP000114 PNP NO + NC SIQ 80 CE50 NPN NO+NC
1055
\VDC =
SIP000113 NPN NO + NC — S1Q 80 CE50 NPN NO+NC K
v | - [10+60 1 @2 P65
L
SIP000116 PNP NO + NC 3 SIQ 80 CE50 NPN NO+NC K

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,
informujacq o stanie pracy urzgdzenia.

Histereza %Sn

Czest. przefaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

300 (SIP40) / 50 (SIQ80)

<3

200

<18

25 + +70
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M12x1 obudowa dtuga
112000017 NO - SI12 B2 NO
_ | v 5 10+55 | 2x0.25 mm? P67
112000013 NC VDC 2 m SI12 B2 NC
112000018 2 2 NO 10+55 | @ .. | SI12B2NOH
112000014 NC VDC . SI12 B2 NC H
112000019 sl oo NO 10+55 - Pes SI12 B2 NO K
112000015 NC VDC ‘2 SI12 B2 NC K
112000026 NO - SI12 BE4 NO
v - 4 10+55 2x0.§5 mm? IP67
112000022 NC VDC m SI12 BE4 NC
112000027 | . NO 10+55 | @ .. | SI2BE4NOH
112000023 NC vDC - SI12 BE4NCH
112000028 y . NO 10+55 = PeE SI12 BE4 NO K
112000024 NC vDC 12 SI12 BE4 NC K
M18 x 1 obudowa dtuga
118000017 NO - SI18 B5 NO
- | v 5 10+55 2x0.§0 mm? IP67
118000013 NC VDC m SI18 B5 NC
118000018 ol s NO 10+55 @ .. | SI18B5NOH
118000014 NC VDC - SI18 B5 NC H
118000019 vl s NO 10+55 - Pes SI18 B5 NO K
118000015 NC voc | Fedp 5118 B5 NC K
118000025 NO - SI18 BE8 NO
vl - 8 10+55 | 2x0.50 mm? IP67
118000021 NC VDC 2m SI18 BE8 NC
118000026 NO 10+55 . SI18 BE8 NO H
- 8 1 3 *%
18000022 | ¥ NC VDG @ SI18 BES NC H
118000027 y g NO 10+55 = Pes SI18 BE8 NO K
118000023 NC woc | |FOIf SI18 BES NC K
M30x 1,5 obudowa dtuga
130000017 NO - S130 B10 NO
- |\v | 10 10+55 | 2x0.50 mm? IP67
130000014 NC VDC 2m SI30 B10 NC
130000018 NO 10+55 . SI30 B10 NO H
- V 10 1@3 *%
130000015 NC VDC . SI30 B10 NC H
130000019 s 10 NO 10+55 = Pes SI30 B10 NO K
130000016 NC VDC 12 SI30 B10 NC K

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikéw wykonana z niklowanego mosiadzu, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,
informujacq o stanie pracy urzgdzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

Temp. pracy °C

<10

1000 (M12i 18) /300 (M30)

<3

100

<18

25 + +70
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M30x1,5 obudowa dtuga
130000023 Sl s NO 10+55 | 20.50mne | oo SI30 BE15 NO
130000020 NC VDC 2m SI30 BE15 NC
130000024 NO 10+55 | /o). | .« |SI30BE15NOH
sooooozt | V| T | P NC : VDC @ SI30 BE15 NC H
130000025 NO - 10+55 = SI30 BE15 NO K
sooooozz V| T NC - VDC ‘2 P65 I S130 BET5 NC K
SIP40 budowa prostokatna
SIP000089 | - | v | 15 p7 | SIPA0 B15 NO/NC
SIP000091 | v/ | - | 20 i 10+55 SIP40 BE20 NO/NC
SIP000092 | - 15 VDC * pes | SIP40 B15 NO/NC K
SIP000093 | ¢ | - | 20 ‘2 SIP40 BE20 NO/NC K
S1080 budowa prostokatna
SIP000109 | v/ | - NO 2050 e | o SIQ 80 BE50 NO
SIP000T11 | v | - NC L 10455 | 2M S10 80 BESO0 NC
1060 A ia+' .
SIP000110 - NO/NC ] P65 | SIQ 80 BE50 NO/NC K
CZUJNIKI INDUKCYJNE AC
M12x1 obudowa dtuga
112000004 | oo NO 20+250| 2025 | oo SI12 A2 NO
112000001 NC VAC 2m SI12 A2 NC
112000005 NO 20250 o). | ,, |SH2A2NOH
2000002 | ~ | V| 2 NG VAC @ SI12 A2 NC H
112000006 NO 20+250 R SI12 A2 NO K
2000003 ~ | Y| 2 NC VAC '2 P8 'Si2 A2 NC K
112000010 Sl NO e ;Q. 204250 2025 | oo SI12 AE4 NO
112000007 NC DR VAC 2m SI12 AE4 NC
112000011 NO 20250 e, | .. |SI12AE4 NOH
2000008 | Y| T 4 NC ) VAC @ SI12 AE4 NC H
112000012 NO = 20+250 = SI12 AE4 NO K
2000000 Y| T 4 NC fuibA = VAC (re1f P65 o2 aka N K
M18 x 1 obudowa dtuga
118000006 ol s NO 20+250 2"62583“"’“1 | pgy S1BASNO
- XU.oU mm
118000003 NC VAG 5m SI18 A5 NC
118000004 NO 20-+250 : «x | SI18A5NOH
ngooooot  ~ | Y ° NC VAC @ S8 A5NC H

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z niklowanego mosigdzu lub tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe

oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalno$¢ %Sn

Maks. prad wyj. mA

Spadek napigcia VDC

<10

12 (AC) / 300 (DC)

<3

100 (DC) / 300 (AC)

<1.8(DC)/ < 6 (AC)

Temp. pracy °C
-25 + +70
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M18 x 1 obudowa dtuga
118000005 s NO s 20+950 Pe5 SI18 A5 NO K
118000002 NC = VAC SI18 A5 NC K
118000012 y g NO WH 20250 zpézsegvéd: . | 167 SI18 AE§ NO
- = - x0.50 mm
118000009 NC PR VAG om SI18 AE8 NC
118000010 Ul ; NO 7H 20250 1@3 . | S8 AE8 NOH
118000007 NC kel VAC g SI18 AE§ NC H
ieoooott | NO P 20+250 12 peg | S/1BAEBNOK
118000008 NC Y VAC SI18 AE8 NC K
M30x 1,5 obudowa dtuga
130000006 o1 10 NO 90950 zpézggvédi . | 167 SI30 A10 NO
- XU.oU mm
130000003 NC VAG om SI30 A10 NC
130000004 | o1 10 NO 20+250 @ .. |SI30A10NOH
130000001 NC VAC : SI30 A10 NC H
130000005 NO 20950 = SI30 A10 NO K
- |\v | 10 ; ico1l. |IP65
130000002 NC VAC SI30 A10 NC K
130000013 y 5 NO 90950 2p(;zse(\)fvcﬁd: . | g7 SI30 AE15 NO
- XU.oU mm
130000009 NC VAG om SI30 AE15 NC
130000010 ol s NO 20+250 1@3 . |SI30AE15NOH
130000007 NC VAG . SI30 AE15 NC H
130000011 I NO 20+250 | [éj .| 1pgs  SIBOAEISNOK
130000008 NC VAC SI30 AE15 NC K
SIP40 obudowa prostokatna
SIP000084 | - | v/ | 15 Pe7 SIP40 A15 NO/NC
SIP000087 | v/ | - | 20 MO 90+950 SIP40 AE20 NO/NC
SIP000082 | - | v/ | 15 VAC = PE5 SIP40 A15 NO/NC K
11[O]|2
SIP000086 | v/ | - | 20 SIP40 AE20 NO/NC K
S1080 obudowa prostokatna
SIP000106 | v/ | - NO przewod: SIQ 80 AE50 NO
2x0.50 mm? | IP67
SIP000107 | v | - (0 NC 20950  om SIQ 80 AE50 NC
0+55 VA =
SIP000108 | v/ | - NO/NC 12 IP65 | SIQ 80 AES0 NO/NC K

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z niklowanego mosigdzu lub tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Histereza %Sn Czest. przetaczania Hz | Powtarzalnosé %Sn | Maks. prad wyj. mA Spadek napigcia VDC Temp. pracy °C

<10 12 <3 300 <6 -25 + +70
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czujnika £ 8|ss g £ 5 c producenta
06,5 mm obudowa normalna
165000057 2x0.25 mm? | IP67 | SI6.5 N1
esoo00ss | | Y - M8 ** | 16,5 N1 H1
| I 5+ 30 :
165000061 | ) -7 VDG | 2x0.25 mm? | IP67 | 16.5 NET
165000062 M8 ** | 516.5 NE1 H1
M8 x 1 obudowa normalna
180000101 2x0.25 mm? | IP67 | SI8 N2
TV — | . g I8 N2 H
180000104 . 5+ 30 o
180000108 y ) RO BN VDC | 2x0.25 mm? | IP67 | SI8 NE2
180000111 - M8 *+ | 5|8 NE2 H1
M12 x 1 obudowa normalna
112000154 % s 2x0.25 mm? | IP67 | SI12 N2
112000156 @ V]2 i 30 M12 ** | S112 N2 H
5+
112000161 y . Ef VDC | 2x0.25 mm2 | IP67 | SI12 NE4
112000162 - | M2 ** | 5112 NE4 H
M18 x 1 obudowa normalna
112000137 W.ZB 7% 2x0.25 mm? | IP67 | S8 N5
noo001zs | Y M12 ** | 5118 N5 H
| AL 5+30
112000143 = il VDC | 2x0.25 mm? | IP67 | SI18 NES
n20001aa | T ® a | M12 ** | 5118 NES H
M30x 1,5 obudowa normalna
112000122 o1 1 2%0.25 mm? | IP67 | SI30 N10
112000123 5+ 30 M12 ** | SI30 N1O H
112000127 y " VDC | 2x0.25 mm? | IP67 | SI30 NE15
112000128 M12 ** | S130 NE15 H
SIPA8/C8 obudowa prostokatna
SIP000125 . SIP A8 N1.5
- | v |15 5+ 30 | 2x0.50 mm? P67
SIP000129 VDC 2m SIP C8 N1.5
SIP000126 5+ 30 . .. |SIPASNI5H
- v | 15 1 3
SIP000130 VDG SIPC8 N1.5 H

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikdw wykonana z niklowanego mosigdzu lub anodyzowanego aluminium, kazdy z nich posiada zabezpieczenie
przeciwzwarciowe oraz diodg LED, informujgcg o stanie pracy urzadzenia.

Czest. przetaczania Hz Powtarzalnos¢ %Sn Temp. pracy °C
2000 (26,5, M8, M12, SIPA8/C8) /1000 (M18) / 500 (M30) =3 -25 + +70
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Model | . 5|5 E Wymiary € 2 o Oznaczenie
e > - 2 2N «@
czujnika = g ‘E S 2 §E 5 producenta
S| > s g
SIP10/12 obudowa prostokatna
przewod:
SIP000141 — 2x0.25 mm? | IP67 | SIP 10 N2
=+ 2m
|V 2 VDC :
SIP000142 1@3 ** | SIP 10 N2 H1
f przewod:
SIP000133 =L 2x0.25 mm? | IP67 | SIP 12 N2
N LET I 530 |  om
2L VDC 4
SIP000134 o b 1@3 ** | SIP 12 N2 H1
12 przewod:
SIP000137 5 30 2x0.25 mm? | IP67 | SIP 12 NE4
+ 2m
vi-| 4 VDC s
SIPO00138 1@3 ** | S|P 12 NE4 H1
SIP17 obudowa prostokatna
oz przewod:
SIP000121 S 2x0.25 mm? | |P67 | SIP 17 NE5
v - 5 5+30 2m
VDC 4
SIP000122 1@3 *% | S|P 17 NE5 H1
SIP40 obudowa normalna
SIP000145 SIP 40 N15
- |V 15
SIP000149 L SIP 40 N15 K
5+30 =
VDC 1I[O] |2 IP65
SIP000147 SIP 40 NE20
v | - 20
SIP000150 SIP 40 NE20 K
SIQ 80 obudowa normalna
SIP000155 1060 2x0.50 mm? | IP67 | SIQ 80 NE50
5+30
V- vDe N
SIP000156 1060 12 IP65 | SIQ 80 NE50 K
Regulacja czuto$ci

** - stopien szczelnosci zalezy od stosowanego ztgcza

Obudowa czujnikéw wykonana z tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED,
informujacq o stanie pracy urzadzenia.

Czest. przetaczania Hz

Powtarzalnos$¢ %Sn

Temp. pracy °C

2000 (SIP17) /1000 (SIP10/12) / 500 (SIP40) / 100(SIQ80)

<3

-25 + 470
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M18 x 1 podczerwien, odbicie od obiektu
FT1000072 | v/ | - FT 18M CP2
FT1000073 v 20 ﬁm“ FT 18M CP2 90
- 2
FT1000076 B 4X0.§5mmm Por FT 18M CP4
v | - —
40 —
FT1000077 | - v NPN/PNP = _ ) 10 = 30 FT 18M CP4 90
FT1000074 | v | - % NO + NC ) VAC FT 18M CP2 H
FT1000075 | - | v = @ _FT18MCP290H
FT1000078 | v | - ) g : FT 18M CP4 H
40 orm
FT1000079 | - | v el E FT 18M CP4 90 H
s ﬁ podczerwien, odbicie od lustra
FT1000080 | v/ | - . U 5025t | o FT 18M CR
o dioda LED 2 m
FT1000081 | - v - NPN/PNP - 10 = 30 FT 18M CR 90
FT1000082 | v/ | - NO + NC | 2 VAC @ . | FT18MCRH
FT1000083 | - | v - : FT 18M CR 90 H
Swiatfo czerwone,
- odbicie od lustra z polaryzacja
FT1000088 | v/ | - H025me | o FT 18M CAR
8 2m
FT1000089 | - | v oo | NPNPNP = 10 = 30 FT 18M CAR 90
FT1000090 | v/ | - NO -+ NC ¢ = VAC @ __ FT18MCARH
FT1000091 | - | v : FT 18M CAR 90 H
B
0 podczerwien, nadajnik - odbiornik
]
FT1000064 | v/ | - 140.25 M2 FT 18M CBR
FT1000065 | - | ¢ 2m FT 18M CBR 90
3 J IP67
FT1000068 | v/ | - 240,50 mm? FT 18M CBE
2m
FT1000069 | - | v 1500 NPNPIP 10 = 30 FT 18M CBE 90
FT1000066 | v/ | - NO + NG g3 VAC FT 18M CBR H
FT1000067 | - | ¢ B 1 @ ., |FT18MCBROOH
FT1000070 | v/ | - =— z FT 18M CBE H
M12
FT1000071 | - | v FT 18M CBE 90 H

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z niklowanego mosiadzu (stal nierdzewnna dostepna na zamaowienie),

kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED, informujaca o stanie pracy urzadzenia.

Czest. przetaczania Hz

Maks. prad wyj. mA

Spadek napiecia VDC

Temp. pracy °C

700/250 (nadajnik-odbiornik)

200

<3

-25 - +50
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M18 x 1 podczerwien, odbicie od obiektu
FT1000024 | v | - 20 FT 18 AP2
FT1000025 | - | v/ 3035 mme | o FT18AP290
FT1000028 | v | - 10 2m FT 18 AP4
FT1000029 | - | v . FT 18 AP4 90
NO /NC 200
FT1000026 | v/ | - 2 FT 18 AP2 H
FT1000027 | - | ¢/ 1@3 " FT18 AP290H
FT1000030 | v/ | - ' 2 FT 18 AP4 H
40 =G
FT1000031 | - | ¢/ 7 FT18 AP490H
regula(l:jg ®\
o o podczerwien, odbicie od lustra
NO/NC
FT1000042 | v | - 3¢0.35 mim? FT 18 AR
FT1000043 v s U am P e areo
950 | NO/NGC ° doda LED 20\;\%50
FT1000044 | v | - @ » FT18 ARH
FT1000045 | - | ¢ ﬁ = FT18 AR90H
Swiatfo czerwone,
odbicie od lustra z polaryzacja
FT1000053 | v/ | - 3035 mme | o FT 18 AAR
FT1000054 | - | v 20:250 " FT 18 AAR 90
100 | NO/NC T VAC )
FT1000055 | v | - & @ o FT18 AARH
FT1000056 | — | o/ g : FT 18 AAR 90 H
% ; podczerwien, nadajnik - odbiornik
FT1000006 | ¢ - ‘ i 3x0.35 mm2 FT 18 ABR
FT1000007 | - | ¢ ‘ 2m o FT 18 ABR 90
FT1000015 | v | - N J T 24050 mm? FT 18 ABE
FT1000016 | - | v/ 20250 2 FT 18 ABE 90
1500 | NO/NC VAC
FT1000008 | v | - FT 18 ABR H
FT1000009 | - | ¢/ @ ., |FT18ABROOH
FT1000017 - i 2 FT 18 ABE H
V @ g\dioda
FT1000018 | - | v : FT18 ABE9OH

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikéw wykonana z tworzywa sztucznego (obudowa metalowa dostepna na zaméwienie),
kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diode LED, informujacg o stanie pracy urzadzenia.

Czest. przetaczania Hz

Maks. prad wyj. mA

Spadek napiecia VDC

Temp. pracy °C

15

300

1,5

-25 - +50




Strumien = =
o = ¥
E E ﬁ g :Q: =] s .
qu.ekl 2l (82| & Wymiary e | S8 |8 iR
czujnika| € | 8 .g & S g; s jg
7» © 5
= &»

M18 x 1 podczerwien, odbicie od obiektu
FT1000275 | v/ | - NPN NO+NC FT18EL CP NPN
FT1000273 | v | - PNP NO+NC M18x 1 10=30 FT18EL CP PNP

10 VbC 4x0.25 mm? | P67
FT1000295 | - | ¢ NPN NO+NC FT18EL CP NPN 90
FT1000293 | - | ¢ PNP NO+NC FT18EL CP PNP 90

podczerwien, odbicie od lustra

FT1000279 | v/ | - NPN NO+NC FT18EL CR NPN
FT1000277 | v/ | - PNP NO+NC 10+30 FT18EL CR PNP

250 Vb 4x0.25 mm? | IP67
FT1000299 - | ¢ NPN NO+NC C FT18EL CR NPN 90
FT1000297 | - | ¢/ PNP NO+NC FT18EL CP PNP 90

Swiatfo czerwone,
odbicie od lustra z polaryzacija

FT1000283 | v/ | - NPN NO+NC FT18EL CAR NPN
FT1000281 | v | - PNP NO+NC 10=30 FT18EL CAR PNP

100 VbC 4x0.25 mm? | P67
FT1000303 - | ¢ NPN NO+NC FT18EL CAR NPN 90
FT1000301 | - | ¢ PNP NO+NC FT18EL CAR PNP 90

podczerwien, nadajnik - odbiornik
FT1000287 | ¢ | - NPN NO+NC FT18EL CBR NPN
FT1000285 | v | - PNP NO+NC FT18EL CBR PNP
_ 4x0.25 mm?
FT1000306 | - | ¢ - NPN NO+NC 4% 1030 pe7 FT18EL CBR NPN 90
FT1000305 | - | ¢ PNP NO+NC ; VDG FT18EL CBR PNP 90
FT1000290 | v | - FT18EL CBE
2x0.50 mm?

FT1000309 - | ¢ FT18EL CBE 90

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego zfacza

Obudowa czujnikdw wykonana z tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujaca o stanie pracy urzadzenia.

Kazdy czujnik moze by¢ zamowiony ze ztaczem typu M8. W tym celu po kodzie produktu nalezy dodac ‘H’, np.:
FT18EL CP NPN — model z przewodem
FT18EL GP NPN H — model ze ztaczem M8

Czest. przetaczania Hz

Maks. prad wyj. mA

Spadek napiecia VDC

Temp.

pracy °C

200

200

<15

-25 - +50
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50x50x18 podczerwien, odbicie od obiektu
FTQ000001 Ul 0 NPN/PNP ooyt 10-30 4x0.25 mm?2 | [P65 | FTQ CP
FTQ000002 NO + NG | VDG 9 | ** |FTQCPH
b1 :
FTQ000015 . 5x0.35 mm? | IP65 | FTQP R
v | - | 80 | przekaznik 1\/%5/2:8 .
FTQ000016 @ | ** |FTQPRH
J%L podczerwien, odbicie od lustra
FTQ000003 NPI/PNP . 1030 | 4x0.25mm? | P65 | FTQ CR
“ —-— 500 NO + NC czufosci NPN/PNP VDC 3
FTQ000004 @ ** | FTQ CR H
FTQ000017 192940 5x0.35 mm? | IP65 | FTQR R
v | — | 500 | przekaznik VDC IAC 7
FTQ000018 @ ** \FTQRRH
Swiatto czerwone,
odbicie od lustra z polaryzacija
FTQ000005 I NPN/PNP 10=30 4x0.25 mm? | IP65 | FTQ CAR
FTQ000006 NO + NC VDG | @ | = | FTQCARH
FTQ000019 192940 5x0.35 mm? | IP65 | FTQ AR R
v | - | 300 | przekaznik VDC IAC :
FTQ000020 @ ** 'FTQARRH
podczerwien, nadajnik - odbiornik
FTQ000009 — FTQ CBR
v | - 5
FTQ000007 // ‘ ¥ 8 FTQ CBE
2000 NPN/PNP . b 10+30 | 4x0.25 mm? P65
NO + NC Bee \VDC 2m
FTQooooio| | | | T T LT 1 FTQCBRH
v | - o
FTQ000008 5 B FTQ CBEH
i
FTQ000011 ]l ° gé(dici]ﬂe FTQBRR
v | - T oesl
FTQ000013 af oosfl 19940 | 5¢0.35 e FTQ BE R
2000 | przekaznik monez Stz VDC IAC om IP65
FTQ000012 FTQBRRH
V —_
FTQ000014 FTQBERE

** - stopien szczelno$ci zalezy od stosowanego ztacza

Obudowa czujnikow wykonana z tworzywa sztucznego, kazdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe
oraz diode LED, informujgcg o stanie pracy urzadzenia.

Czest. przetaczania Hz

Maks. prad wyjsciowy

Temp. pracy °C

700 / 250 (nadajnik-odbiornik) / 10 (VAC)

200 mA, dla przekaznika 1A przy 220 VAC

-25 - +65
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@finder @finder
Przekazniki elektromagnetyczne Nowa generacja przekaznikow czasowych FINDER Przekazniki potprzewodnikowe, styczniki, soft-starty
- miniaturowe - uniwersalne napiecia zasilania 12...275VAC/DC - obcigzenia do 90AAC, 10ADC
- przemystowe - moduty wielofunkcyjne i jedno funkcyjne - napiecia wyjsciowe do 660VAC, 80VDC
- czasowe - wyjscie przekaznikowe do 16A, potprzewodnikowe do 2A - zalaczanie w zerze sinusoidy lub natychmiastowo
- instalacyjne - montaz na szyne DIN i natablicowy - niski pobor mocy
- nadzorcze - mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego - wysoka czestotliwos¢ taczen do 3,3 kHz

- gniazda i akcesoria

uktadu sterowania START
- uktady z zewnetrznym uktadem potencjometrycznym
- nastawy czasow pracy

WS [aemeEcH

- wysoka odporno$¢ mechaniczna
- wbudowane uktady przepieciowe i zabezpieczeniowe EMC
- kompatybilnos$¢ z uktadami cyfrowymi

.

27 iBOCO

Szafy sterownicze

- szafy sterownicze systemowe, szafy sterownicze
pojedyncze (monoblok).

- szafki i skrzynki zaciskowe, pulpity sterownicze,
szafy dla pc przemystowego.

- szafy rack 19", systemy dla pulpitéw operatorskich -
wykonanie ze stali malowanej proszkowo
i stali nierdzewnej.

Produkty do utrzymania wlasciwej temperatury
w szafach z aparaturg elektryczng

- wentylatory (wydajnos¢ 60-700m3/h)

- wentylatory dachowe (wydajno$¢ 600 i 1000m3/h)
- termostaty

- higrotermostaty

- grzejniki (od 15W-125W)

- grzejniki z wentylatorem (25W i 500W)

Obudowy réwniez z Ex do stref zagrozonych
wybuchem, zgodnie z ATEX 100a

- aluminiowe ZAG

- poliestrowe BPG

- z poliweglanu-ZP

-zABS-u ZPS

- ze stali nierdzewnej SX

Ziacza

- $rubowe jednotorowe lub wielotorowe

- sprezynowe jednotorowe lub wielotorowe
- funkcyjne

- wysoko-pradowe

- akcesoria

Korytka kablowe i akcesoria

- koryta kablowe grzebieniowe proste i elastyczne

- separatory

- ostony spiralne

- znaczniki przewodow i wiele innych akcesoriow

- zgodno$¢ z miedzynarodowymi normami i standardami

m ol
e
(omalet
<> cabur

Nowoczesne zasilacze impulsowe
- montaz na szynie DIN
- lekka i zwarta obudowa z metalu lub plastiku
- zabezpieczone przed przecigzeniem i zwarciem
- napiecia wejsciowe: 1 lub 3-fazowe
lub napiecie state
- nastawialne napigcie wyjsciowe
- zgodno$¢ z normami EMC
- wysoka sprawno$¢

SO

Nt

AGRO

. jakosé Twoich pofaczen!

Urzadzenia sterownicze
- taczniki krzywkowe

- przyciski

- lampki

- przetgczniki

Nowoczesny system montazu kabli

- przepusty kablowe

- ramy i moduty uszczelniajace

- zaciski uziemiajace EMC

- akcesoria do kabli
www.remiks.com.pl

Dtawnice metalowe oraz z tworzyw sztucznych
- dtawnice

- weze ochronne

- akcesoria

- wykonania specjalne





